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AAY 32

GERMAN TUM-GOLDDRAHRTDI ODE
fiir Schalteranwendungen

Mechanische Daten:

Gehduse: Allglas, JEDEC DO-7
Farbring: Katodenseite
Malangaben in mm,

max.2  nicht verzinnt
v L

-— [—n
11%‘ - - |
4 —
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t
-~ 64125 I
KEurzdaten:
Sperrapannung Ug = maX. an v
DurchlaBstrom, Mittelwert Ip 4y = max. 110 mA
Durchlaflatrom, Scheitelwert Ip y = max. 150 mA
|
Durchlafspannung bei IF = 10 mA, HJ = 25 %¢ Er 3 0,45 ¥
Sperratrom bei UR « 40 V¥, éJ = 25 % IH & T0 kA
Kleinsizualkapazitit bei Up = 1 V, f = 1 MHz C 3 1,5 pF
Sperrverzugsladung
heim Umachalten wveon IF = 10 mA aal UR = 10 ¥ QS 3 150 pAs
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Absolute Grenzwerte:
Sperrspanpung: Un max, 30V
Spannungsstol in Sperrichtung: Up ghop = max. 30V 1)
@
DurchlaBatrom, Mittelwert: Ip av max. 110 mA 2)
DurchlaBatrom, Scheitelwert: Ip y = max. 150 mA
therlastungs-StromstoB: ip gtop = max. 200 my )
Sperrachichttemperatur: &y - max. B85 %¢
Lagerungstemperatur: dg min, -65 °C
3g - max. B85 °C
Wirmewiderstand:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Ry p = 0,45 grd/mW
Statische Kennwerte: bei 3y = 25 il bei 3J - 60 °C
DurchlaBspannung bei Ip = 0,1 mA: Up < 0,2 0,14 v
bei Ip = 1 mA: Up & 0,31 0,26 v
bei Tp = 10 mA: Up & 0,45 » ) 0,41 v
bei Ip = 30 mA; Up 2 0,6 0,57 v
bei Ip = 150 mA: Up § 1,0 ) 0,99 v
Sperrstrom bei UH = 1,6 V: IR 5 2,8 15 .1
bei Up = 10 V: Ip & 8 30 uk
bei Up = 20 V: Ip S 25 ¢ %) 60 bA
bei Up = 25 V: Ig = 35 100 bA
bei Up = 30 V: Ip = 70 | 200 wA

*) AL = 0,65 8
1} max, Dauer t = 1 &

2) Integrationszeit t,, = max. 20 ms
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Dynamische HKennwerte: {hei EJ = 28 “C:I

Kleinsignalkapazitit bei Ug = 1 V, f = 1 MH=z: o 5 1,5 pF

Sperrverzugsladung beim Umschalten won ]'.r = 10 mA

auf Ug = 10 ¥ (R = 1 k@): Qs 5 150 pAs
L uf
Oszillograf .
g" = Un :‘:‘:" ! R Z10Mn T
i= I3 =
t, = 400 ns C =7pF U
Vr = 002 oM
i = 2ns - 3 »
i Lsehr schnelle ‘ o
Diode, Q= 5pAs "
Sperrverzigerungszeit beim Umschalten wvon IF = 10 mA

auf Up = 1 ¥ (R = 100 @), gemessen bei ip = 1 mA (= 0,1 Uy/R): t Sﬁﬂnu
R i 1 R rr

A
i 1 __I I
Oszillograf
Up :Un- “Iﬁ'ﬁj = T -
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